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FGH40N60 SFD, IGBT 600В 80А

Биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ) (англ. IGBT от англ. Insulated-gate
bipolar transistor) —
трёхэлектродный силовой электронный прибор, используемый, в основном, как мощный
электронный ключ в
импульсных источниках питания, инверторах, в системах управления электрическими
приводами.


